摘要
电催化过程主要发生在电催化剂的表面。因此，在催化剂设计中，针对电催化剂的表面设计与调控至关重要。那么，什么样的表面对电催化性能较为有利呢？早期的大量研究表明，电催化剂的表面缺陷，包括杂质缺陷、空位缺陷、填隙缺陷等，对电催化性能的提高具有正效应。事实上，多数催化剂晶体在制备过程中都不可避免地引入各种类型的缺陷。但是， 如何可控的产生缺陷、调控缺陷类型、控制缺陷浓度还需要深入系统的研究。与此同时，缺陷与性能之间的构效关系也需要进一步的梳理。因此，围绕缺陷化学，对电催化剂进行表面调控具有非常大的研究空间。
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